Halbleiter-Relaisbausteine / semiconductor relais-module mr‘ "t

BAHNTECHNIK
RAILWAY-INDUSTRY

module with relais in 6,2 mm - housing

GOGAFACE OT6 Halbleiter-Relaisbausteine im 6,2 mm-Gehéuse / l

o |
=

i

Aufschnappbare Bausteine mit Halbleiter-Relais im Gehause 6,2 mm schmal
/ snapable module with semiconductor-relais in housing only 6,2 mm small

RS

18-816006.0024: EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2006-7, EN 50124-1:2001-03, EN 61373:2010-09, EN 45545-2 SN
Anschlussart / terminals: Federzuganschluss eindrahtig 2
und feindrahtig 0,08 — 2,5 mm2 )
Arbeits-Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +70°C
Anmerkungen / notice: Bei den genannten Leistungsangaben handelt es sich um Nenndaten
der verwendeten Bauteile. Um einer thermischen Uberlastung vorzubeugen, kann ein Derating
erforderlich werden. Induktive Lasten missen mit einem geeigneten Entstorglied beschaltet sein.

L -

s
Normen / standards: 18-816004:024: EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2006-7, EN 50124-1:2001-03 E

Bezeichnung Eingang Ausgang Schaltleistung Abmessungen Gewicht Art.Nr. €
w mm /Stk.

identification input output power dimensions weight partno. Ipc.
0T7-2121 24 V DC (low aktiv) <150 V DC/ 40 mA max. 6 6,2 x 90 x 93 0,029 18-762121 a.A.
OT6-2126 24V DC 5-48 V DC / 10-500 mA 6,2 x 85 x 80 0,025 18-762126 a.A.
OT7-6000 24 V DC (high-aktiv) <154V DC/ 15 mA max. 2,25 6,2 x 90 x 93 0,029 18-816000 a.A.
OT7-6004 24V DC 16,8-137,5V DC/ 0,1 A max. 14 6,2 x 90 x 93 0,035 18-816004.0024 a.A.
OT7-6006 24V DC 14,4-33,6 V DC / 20 mA 6,2 x 90 x 93 0,029 18-816006.0024 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

OT7.2121 (low-aktiv

Eingangsspannung / Nennstrom 16,8 — 30,0 V DC, ca. 10 mA

FEL
+j 18-762121: Einschalt-/Ausschaltspannung >15V /<10 V
18-816000: Einschalt-/Ausschaltspannung >=2 V / <=0,7 V
Signalstrom bei Us <2 mA
Einschaltstrom bzw. Kurzzeitbelastbarkeit 2 A/ 2 ms
14 Leckstrom <100 pA
Spannungsabfall bei durchgeschaltetem Ausgang < 1,5V
OT7-6000 high-aktiv Einschalt-/Ausschaltverzégerung ca. 5/ 15 ms
Schaltfrequenz ca. 50 Hz (ohmsche Last) bei 50% ED
+13 Isolations-/StehstofR3spannung 150 V / 2,5 kV, Verschmutzungsgrad PD2
A1 - +13 Materi
B1c E 3 aterial PA
W -
AZo 014

Eingangsspannung / Nennstrom 14,4 — 33,6 V DC, ca. 6 mA
OT7-2126 Wechsler Ausschaltspannung < 5 V

Signalstrom bei Us <2 mA

Leckstrom <500 pA

Spannungsabfall bei durchgeschaltetem Ausgang <= 2,0 V

1 Einschalt-/Ausschaltverzégerung ca. 90 / 240 ps

+ Schaltfrequenz <1 kHz
Isolationsspannung Ein-/Ausgang 2,5 Ve AC
+ Gehausematerial PPE

Eingangsspannung / Nennstrom 16,8 — 30,0 V DC, 12 mA

OT7-6004 Einschalt-/Ausschaltspannung >11 V /<9 V

Leckstrom <=250 pA

Spannungsabfall bei durchgeschaltetem Ausgang < 0,5 V

Einschalt-/Ausschaltverzégerung ca. 100 / 200 us

Schaltfrequenz ca. 80 kHz bei 50% ED (ohmsche Last)

Isolations-/StehstoRspannung 150 V / 4 kV Uberspannungskat. OV2
Verschmutzungsgrad PD2

Sichere Trennung zwischen Steuer- und Lastseite

Geh&ausematerial PA

Eingangsspannung / Nennstrom 14,4 — 33,6 V DC, 13 mA
Ausschaltspannung >12 V / <9,5V
Leckstrom 100 pA

—a +13 Spannungsabfall bei durchgeschaltetem Ausgang < 0,5 V
A1 4(’6752. Einschalt-/Ausschaltverzdgerung ca. 2 / 3 pus
% l: SIBv K . Schaltfrequenz ca. 20 kHz
P TE Isolations-/StehstoRspannung 150 V / 2,5 kV, Verschmutzungsgrad PD2
"

. W Sichere Trennung zwischen Steuer- und Lastseite
Gehausematerial PA

Preise gultig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
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nd

Seite / page 147 m Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
Stand / status 03.01.2024 A-1210 Wien, Petritschgi e, +43 1 258 3 257-0 Fax -17


http://www.gogatec.com/
mailto:office@gogatec.com
http://www.gogatec.com/AGB.pdf

Halbleiter-Relaisbausteine / semiconductor relais-module mr‘ "t

BAHNTECHNIK

RAILWAY-INDUSTRY

GOGAFACE OT6 schmale Halbleiter-Relaisbausteine f. DC-Lasten /
small module w. semiconductor relais f. DC-load

Aufschnappbare Bausteine mit Halbleiter-Relais im Gehause 6,2 mm fir DC-Lasten
/ snapable module with semiconductor-relais in housing 6,2 mm for DC.load

Normen / standards: EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2006-7, EN 50124-1:2001-03, EN 61373:2010-09
und EN45545-2 (ausgenommen 18-816003.0012)

-y i
7oz173 ——
7/” e TR "’
P
>

Anschlussart / terminals: Federzuganschluss eindrahtig ra
und feindréhtig 0,08 — 2,5 mm2 4 -
Arbeits-Temperaturbereich /temperature range: -40°C - +70°C
Anmerkungen /notice: Bei den genannten Leistungsangaben handelt es sich um Nenndaten
der verwendeten Bauteile. Um einer thermischen Uberlastung vorzubeugen, kann ein Derating
erforderlich werden. Induktive Lasten missen mit einem geeigneten Entstorglied beschaltet sein.
Bezeichnung Eingang Ausgang Schaltleistung ~ Abmessungen  Gewicht Art.Nr. €
\Y \Y /Stk.
identification input output power dimensions weight partno. Ipc.
OT7-2113 24-36 V DC <50V DC/5A max. 250 W 6,2x 90 x 93 mm 0,029 18-762113 a.A.
OT7-2114  24-110VDC 16,8-137,5VDC/1A max. 140W 6,2x90x 93 mm 0,035 18-762114 a.A.
OT7-2118 110 v DC <150V DC/ 0,55 A max. 825W 6,2x90x 93 mm 0,035 18-762118 a.A.
OT7-6003 12V DC <150 VDC/055A max.825W 6,2x90x93mm 0,035 18-816003.0012 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Eingangsspannung 16,8 — 45,0 V DC,
OT7-2113 Nennstrom bei 24 V DC: 4,5 mA, bei 36 V DC: 6,5 mA
Einschalt-/Ausschaltspannung >15V /<10 V

Al £ ; ::g Einschaltstrom bzw. Kurzzeitbelastbarkeit 10 A/ 3 ms
A2 \g) Leckstrom <1 pA

AD o [, T Spannungsabfall bei durchgeschaltetem Ausgang <0,5 V
‘ )

L1

Einschalt-/Ausschaltverzégerung ca. 0,8 / 3 ms
Schaltfrequenz ca. 50 Hz (ohmsche Last) bei 50% ED

Gehausematerial PPE

OT7-2114 kurzschlussfest Eingangsspannung / Nennstrom 16,8 — 137,5V DC, ca. 2,2 mA
Einschalt-/Ausschaltspannung >11V /< 9V

Leckstrom <=250 pA

Spannungsabfall bei durchgeschaltetem Ausgang <0,5 V
Einschalt-/Ausschaltverzdgerung ca. 200 / 300 ps
Schaltfrequenz ca. 80 Hz (ohmsche Last) bei 50% ED

Al Jf

- ; Uberspannungskat. OV2
Ag — Gehausematerial PPE

Eingangsspannung / Nennstrom 77,0 — 137,5 V DC, ca. 3,5 mA
Einschalt-/Ausschaltspannung >60 V / < 25V

OT7-2118 Einschaltstrom bzw. Kurzzeitbelastbarkeit 2 A/ 2 ms
Leckstrom <100 pA

+13 Spannungsabfall bei durchgeschaltetem Ausgang <1,5 V
Einschalt-/Ausschaltverzégerung ca. 2 / 20 ms

Schaltfrequenz ca. 50 Hz (ohmsche Last) bei 50% ED

14 Uberspannungskat. OV2
Gehausematerial PA

Eingangsspannung / Nennstrom 9,6 — 14,4V DC, ca. 2 mA
OT7-6003 Einschalt-/Ausschaltspannung >9 V / <6 V

Einschaltstrom bzw. Kurzzeitbelastbarkeit 2 A/ 2 ms
Leckstrom <100 pA

Spannungsabfall bei durchgeschaltetem Ausgang <1,5 V
Einschalt-/Ausschaltverzégerung ca. 2 / 20 ms
Schaltfrequenz ca. 50 Hz (ohmsche Last) bei 50% ED

£ Lad

Uberspannungskat. OV2
Gehausematerial PA

Preise gultig ab 01.01.2024 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Isolations-/StehstoRspannung 150 V / 2,5 kV, Verschmutzungsgrad PD2

Isolations-/Stehstospannung 150 V / 2,5 kV, Verschmutzungsgrad PD2

Isolationsspannung Steuer-/Lastseite 300 V, Verschmutzungsgrad PD2

14 Isolationsspannung Steuer-/Lastseite 300 V, Verschmutzungsgrad PD2
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Halbleiter-Relaisbausteine / semiconductor relais-module

GG\

BAHNTECHNIK
RAILWAY-INDUSTRY

GOGAFACE OT6 Halbleiter-Relaisbausteine fur DC-Lasten /

module with semiconductor relais for DC-load

Aufschnappbare Bausteine mit Halbleiter-Relais im Geh&ause fur DC-Lastten
/ snapable module with semiconductor-relais in housing for DC.load

Normen / standards:

EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2006-7, EN 50124-1:2001-03, EN 61373:2010-09, EN 45545-2

Anschlussart / terminals: Federzuganschluss eindrahtig

und feindréhtig 0,08 — 2,5 mm2
Arbeits-Temperaturbereich /temperature range: -40°C - +70°C
Anmerkungen / notice: Bei den genannten Leistungsangaben

handelt es sich um Nenndaten

der verwendeten Bauteile. Um einer thermischen Uberlastung vorzubeugen, kann ein Derating

erforderlich werden. Induktive Lasten miissen mit ei

nem geeigneten Entstorglied beschaltet sein.

Bezeichnung Eingang Ausgang Schaltleistung Abmessungen Gewicht Art.Nr. €
\% \% /Stk.

identification input output power dimensions weight partno. Ipc.
OT6-6001.0024 14,4-50,4V DC  14,4-33,6 V/ 10 A Derating! 12,5 x 79 x 84 mm 0,049 18-816001.0024 a.A.
OT6-6001.0110 43,0-1540V DC 14,4336 V/10A Derating! 12,5 x 79x 84 mm 0,049 18-816001.0110 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

OT6-6001.0024 + OT6-6001.0110 kurzschlussfest

A1 o— —o +13

A2 o—
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Tu(C)

+13: VCC Qutput
14: Output
0V: GND OQutput

schliisse sekundarseitig

OT6-6001.0024:

Eingangsspannung / Nennstrom 14,4 — 50,4 V DC, ca. 2 mA
Einschaltstromerh6hung min. 10 mA fir min 7 ms
Ausschaltspannung <5 V

OT6-6001.0110:

Eingangsspannung / Nennstrom 43,0 — 154,0 V, 1 mA
Einschaltstromerh6hung min. 4 mA fir min 7 ms
Ausschaltspannung <22 V

ALLGEMEIN

Statusanzeige LED: Statusausgang S ,an” bei | >3A
(Statusausgang an = UA1, max. 50 mA)

Verpolschutz Suppressordiode

Einschaltstromerh6hung min 10 mA fir min 7 ms

Ausgangs-Einschaltstrom 120 A (10 ms)

Leckstrom <50 pA

Einschalt-/Ausschaltverzégerung ca. 0,1/ 1,2 ms

Schaltfrequenz <25 Hz (<50 Hz wenn Schaltstrom <7A)

Statusanzeige Ausgang EIN gelbe LED, Ausgangsstrom >3A griine LED

Externe Sicerung B10

Sichere Trennung

Isolationsspannung Steuer-/Lastseite 1,5 kVer AC

Gehéausematerial PC-ABS

Preise gultig ab 01.01.2024 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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[ ]
Halbleiter-Relaisbausteine / semiconductor-relaismodule mr‘ "L

BAHNTECHNIK
RAILWAY-INDUSTRY

GOGAFACE OT Halbleiter-Relaisbausteine fur grof3e DC-Lasten /
module with semiconductor-relais for high DC-load

Aufschnappbare Bausteine mit Halbleiter-Relais flir grof3e DC-Lasten
/ snapable module with semiconductor-relais for high DC load

Normen /standards: EN 50155, EN 50121-3-2, EN 50124-1, EN 61373
Anschlussart / terminals: Federzuganschluss eindrahtig
und feindréhtig 0,08 — 2,5 mm2
Arbeits-Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +85°C
Anmerkungen / notice: Bei den genannten Leistungsangaben handelt es sich um Nenndaten der
verwendeten Bauteile. Um einer thermischen Uberlastung vorzubeugen, kann ein Derating
erforderlich werden. Induktive Lasten miissen mit einem geeigneten Entstorglied beschaltet sein.

Bezeichnung Eingang Ausgang Schaltleistung Abmessungen Gewicht Art.Nr. €
VDC \Y /Stk.
identification input output power dimensions weight partno. Ipc.

OT-6155 24 10-30V DC/0,5-40 A 91 x 120 X 51 mm 0,371 18-716155 a.A.
OT-6167 24 10-30vDC/0,5-30A 58 x 120 x 47 mm 0,223 18-716167 a.A.
OT-6168 24 10-30V DC/0,5-40 A 91 x 120 x 51 mm 0,376 18-716168 a.A.
OT-6208 24 10-30v DC/0,5-60 A 120 x 120 x 51 mm 0,56 18-716208 a.A.
OT-6013 24/36 24-36 V DC/ 0,5-60 A 120.5 x 120 x 55 mm 0,56 18-816013 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Eingangsspannung, Nennstrom 16,8 — 30,0 V DC, <18 mA
OT-6155 kurzschlussfest Isolationsspannung Eingang 50 V
B X7- Einschalt-/Ausschaltspannung >9 V / <6 V
X1: ) Ausgangsstrom Statusausgange X1.1: 0,5 A
10 g2 ﬁ T Y85 4 Kurzschlussstrom 340-650 A / 80-300 s
L yellw / ouT 5 Gleichstrom-Innenwiderstand 0,0029 Q
o Eg - K A Leckstrom <2 pA
9 o 7 T T T Eg‘ Einschalt-/Ausschaltverzégerung ca. 2 / 25 ms
1 o Ei Z{SgreT \ M3 Schaltfrequenz ca. 10 Hz bei 50% ED
4 Elektrische Lebensdauer 50 Mill. Schaltspiele
Isolationsspannung 50 V, Verschmutzungsgrad 2, Uberspannungskat. |
OT-6167 + OT-6168 Gehausematerial Aluminium
10 o
9 ol 5'7 Eingangsspannung 16,8 — 30,0 V DC
o Nennstrom, <18 mA (alle Eingénge 0)
i o =1 Signalstrom bei Us je 6 mA (OT-6168 je 10 mA)
4 of — Kurzschlussstrom 130-370 A / 80-350 ps
£3 & Gleichstrom-Innenwiderstand 0,006 Q
) 7o Einschalt-/Ausschaltverzégerung ca. 0,2/ 0,25 ms
Moy o >1 (OT-6168 2/25 ms)
- = e K sonst wie OT-6155
g off & H& i) uj‘:ﬂ
EBEEETEEE: g 2
1 (] *H . LU
reen
OT-6208 + OT-6013
6 GU cantral OT-6208
P ‘ Ausgangsstrom Statusausgange X1,2 und X1.3: 0,5 A
H; I UB, 4 Signalstrom bei Us je 10 mA
5 0N velow |~ 7 ; R Kurzschlussstrom 340-650 A / 80-300 pis
o | K | K © 2 | Gleichstrom-Innenwiderstand 0,0029 Q
4 o AR ﬂlr H % % iy Einschalt-/Ausschaltverzdgerung ca. 0,5/ 7 ms
3 ostalefunctlon ES Z§ %g ‘:\m \ OVO 3 sonst wie OT-6155
gr'e%l# } O
I T-6013
state l-set point \ Ausgangsstrom Statusausgange X1,2 und X1.3: 0,5 A
20 it X1.2 einstellbare Stromschwelle (default 40A)
X1.3 aktiv bei >4 A Ausgangsstrom
UB +24v max. Schaltstrom 76 A fur 1 min. (ED max. 50%)
1o sonst wie OT-6208

Preise gultig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
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Halbleiter-Relaisbausteine / semiconductor-relaismodule mr‘ "L

BAHNTECHNIK
RAILWAY-INDUSTRY

GOGAFACE OT Halbleiter-Relaisbaustein im Gehause fur grof3e DC-Lasten /
modul in housing with semiconductor-relais for high DC-load

Aufschnappbarer Baustein mit Halbleiter-Relais im Gehause fiir groRe DC-Lasten / .
snapable modul in housing with semiconductor-relais for high DC load

Normen / standards:

EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2006-7, EN 50124-1:2001-03, EN 61373:2010-09, EN 45545-2
Anschlussart / terminals: Federzuganschluss eindrahtig \

und feindrahtig 0,08 — 2,5 mm2 LY

Arbeits-Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +70°C A\
Anmerkungen / notice: Bei den genannten Leistungsangaben handelt es sich um Nenndaten der

verwendeten Bauteile. Um einer thermischen Uberlastung vorzubeugen, kann ein Derating

erforderlich werden. Induktive Lasten miissen mit einem geeigneten Entstorglied beschaltet sein.

Bezeichnung Eingang Ausgang Schaltleistung ~ Abmessungen Gewicht Art.Nr. €
\% \Y /Stk.

identification input output power dimensions weight partno. Ipc.
OT-6264 110V DC 77-137 V DC/ max. 25 A 90 x 120 x 63 mm 0,302 18-716264 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

) ®,
“ 14T 2
|MPLT ‘1 CUTRUT

Ly,
[R5 r-.'r...'dln' o FA L'i_};l:f \'.'E
»
’_D.L ’_7'(;
=g 7=
(2 %* o
il
' - - - o4
o= @ 92 ommm G ©

Eingangsspannung, Nennstrom 77-137,5 V DC, 4 mA
Einschalt-/Ausschaltspannung >15V /< 10V
Bemessungsisolationsspannung Eingang 160 V, Verschmutzungsgrad PD3
Einschalt-/Ausschaltspannung >60 V / <14 V

Ausgangsstrom Statusausgange je 0,5 A

Kurzschlussstrom 640 A/ 25 ps

Leckstrom <50 pA (bei 25°C)

Einschalt-Ausschaltverzogerung ca. 1/ 4 ms

Schaltfrequenz ca. 50 Hz (ohmsche Last) bei 50% ED
Isolations-/StehstoR3spannung 150 V / 2,5 kV, Verschmutzungsgrad PD2
Gehausematerial PPE

Preise gultig ab 01.01.2024 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
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Halbleiter-Relaisbausteine / semiconductor-relaismodule mr‘ "t

BAHNTECHNIK
RAILWAY-INDUSTRY

GOGAFACE GVT Halbleiter-Relaisbaustein fur AC-Lasten /
module with relais in 6,2 mm - housing

Aufschnappbarer Baustein mit Halbleiter-Relais fiir AC-Lasten
/ snapable modul with semiconductor-relais for AC load

Normen /standards: EN 50155, EN 50121-3-2, EN 50124-1, EN 61373
Anschlussart / terminals: Schraubanschluss Eingang 6-32 UNC, Ausgang 6-32 UNS
PE M4

Arbeits-Temperaturbereich /temperature range: -40°C - +70°C

Anmerkungen / notice: Bei den genannten Leistungsangaben handelt es sich
um Nenndaten der verwendeten Bauteile. Um einer thermischen
Uberlastung vorzubeugen, kann ein Derating erforderlich werden.
Induktive Lasten missen mit einem geeigneten Entstorglied beschaltet
sein. Nach einmaliger Benutzung des Bausteins uber der Leistungsgrenze der Hartvergoldung kann der Baustein nicht mehr im
Schaltbereich unterhalb der Leistungsgrenzte eingesetzt werden.

Bezeichnung Eingang Ausgang Kontaktart Abmessungen Gewicht Art.Nr. €
\Y% \Y% /Stk.

identification input output power dimensions weight partno. Ipc.
GVT402656P0001 24V DC 48-600V AC/25A  Thyristor 90 x 140 x 88 mm 0,7 18-716050 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Eingangsspannung, Nennstrom 50- 30,0 V DC, <30 mA

Einschalt-/Ausschaltspannung >15V /<10 V

Bemessungsisolationsspannung Eingang 50 V, Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie 111

Sperrstrom Ausgang <1 mA

Sattigungsspannung bei max. Strom <=1,6 V

Leistungsfaktor cos¢ min. 0,5

Einschaltspitzenstrom 80 A fir 1 s

Einschalt-Ausschaltverzégerung <10 ms

Bemessungsisolationsspannung Ausgang 600 V, Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie 11

Basisisolierung zwischen 1/0: Bemessungsspannung 600 V

Spannungsfestigkeit Ein-/Ausgang 4 KV

Nullspannungsschalter, max. Schaltfrequenz 1 Schaltspiel/s

Preise gultig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
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